
2SB468 

Typ tranzystora: t ranzystor ge rmanowy 

Firma: H I T A C H I 

Wykonanie: t ranzys tor ge rmanowy s topowy dyfuzyjny 
p-n-p, w obudowie meta lowej TO-3 

Zastosowanie: uk łady wyjściowe odchylania poz iomego 
TV 
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Rys. 1-1239. 2SB468 

Wartości charakterystyczne1' 

min m a x 

^(BR)CBX - 2 2 0 V przy IC = - 1 0 0 m A , UEB = - 1 , 5 V 
U(BR~)CE0 - 9 0 V przy IC = 100 m A , RBE = oo 
U(.BR)EBO - 1 , 5 V przy IE = - 1 0 0 m A , I C = 0 
U BE sat - 1 , 0 V przy IC = - 4 A, IB = - 0 , 4 A 
U CE sat - 0 , 4 V przy IC = - 4 A , IB = - 0 , 4 A 
''21E ( A ) 14 100 

(B) 20 130 
= - 1 , 5 V, I C = - 4 A 

(C) 25 130 
przy UCE = - 1 , 5 V, I C = - 4 A 

(D) 35 130 

'f 2,5 l-ŁS przy IC = 
T 1B2 " 

- 6 A , IB1 = - 0 , 6 A , 
+ 1,2 A 

Wartości graniczne 

U c B X max - 2 2 0 V hi max 10 A 

U CEO max - 9 0 V p x tot max 102) W 

UeBO m a x - 1 , 5 V p tot max 323) W 
'C max - 1 0 A 

» tamb = 25°C 
» z płytką Al 300 x 200 x 1,5 mm 
3> tcase = 25°C 



'case, 1omb[°tf 

Rys. 1-1240. Zależność dopuszczalnej mocy 
strat od tempera tury otoczenia 

Rys . 1-1241. Dopuszcza lny obszar pracy 

2SB468 
ic-fM 
UA=-1,5V 

Rys. 1-1242. Charak te rys tyk i wyjściowe 

-0.1 -02 -os -0.1 -0.5 UBe[V]-0.6 

Rys. 1-1243. Charak te rys tyk i s terowania na-
pięciowego 



Rys 1-1244. Charakterystyki wejściowe Rys. 1-1245. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 

Rys. 1-1246. Charakterystyka sterowania prą-
dowego 


